MB 101
Optoelektronischer Koppler aus

GaAs-Lumineszenzdiode und Si-npn-Fototransistor
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Eingangsseife
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Prifspannung) -+ Up 5 kV
Eingangsdiode
DurchlaBstrom?) I 50 mA
Sperrgleichspannung?) Ur 2V
Ausgangstransistor
Kollektor-Emitter-Spannung) Uce 15 V
Emitter-Kollektor-Spannung?) Uec 5 V
Verlustleistung?) Prot 50 mW
Lagertemperatur Dseg -55...70°C
Betriebstemperatur Ya —-25...70°C
Kennwerte bei 74 = 25°C  (typ. Werte)
Kollektorstrom
bei IF==0, Uce== 15V Ic 0,1 uA
IF=35mA, Uce =15V Ic 1,5 mA
Kollektorspannung ,
bel IF= 35 mA, lc = 200 uA Uce 0,18V
DurchlaBspannung
bei IF= 35 mA Ur 1,25V
Isolationswiderstand
bei Uio==1kV Rio 1012 Ohm
Koppelkapazitéat Cio 0,35 pF

Schaltzeiten

bei lc = 250 A, Ug = 15V, Ru= 1 kOhm

Anstiegszeit tr 5us
Abfallzeit tf 5 us
Verzégerungszeit td 3.5 us
Speicherzeit ts 0,4 us

) bei ¥ = -25 bis 70 °C
?) bei ¥o=~25 bis 45°C



